PHILIPS MC 1/50

TRIODE
PHIHPS%EMISSMN

Use : Oscillaor, H.F. amplifier
Modulator, L.F. amplifier

Verwendung : Oszllator, Hochfrequengverstirker
Modulator, Niederfrequenzverstiirker

Utilisation  : Oscillateur, amplificatear H.F.
Modulateur, amplificateur B.F.

Gebruikswijze : gs@jﬂltor. hoogfrequentversterker

I lasef; :

Empl :  Oscilad am;liﬁ;adar de A.F.
Modulador, amplificador de B.F.

Cathode : Oxide, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente
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MC 1/5@ PHILIPS

TRIODE
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Characteristics :
Kennlinien : 2
Caractéristiques : > Ia-Va
Karakteristieken:
Caracteristicas  : g
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PHILIPS MC 1/50
TRIODE

ohiursE missin

LF class A amplification

NF Klasse A Verstiirkung

BF classe A amplification

LF klasse A versterking

BF clase A amplificacién
Va 1000 v
Vg ~-— 80 v
Ia (Vg~ = 0) 15 mA
Ia (Vg~ = max 7 mA
Ig (Vg~ = max 0 mA
Vg~ N 80 v
Wi Kl w
Wa 55 w
Wo 223)¢) w
Ra 7800%) Obm
5 28,5 %
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1000 v
Vg —100 v
Ia (Vg~ = 0) 26 mA
Ia (Vg~v = max 312 mA
Iz (Vg~ = max 17 mA
Vg~ ~ 180 v
Vgg~ ~ 360 v
Wi 312 w
Wa 2x58 w
Wg 1 3 w
Wo 196 %) w
Ra 1600 Ohm
Raa 6400 Obm

- 62,8 %
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MC 1/50 PHILIPS

TRIODE
umups%wssmn

HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C  Telegraphie HF Kiasse B Telephonie
HF classe C  télégraphie HF oclasse B téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonfa

A 150 m 2 150 m
Va 1000 v Va 1000 v
Vg R~y — 260 A\ Vg A — 105 v
Ia 157 mA Ia 102 mA
Ig ~ 125 mA Ig S 221) mA
Vg~ | & 360 v Vg~ | = 110 v
Whi | ~ 4,5 w Whi | a 51) w
Wi 157 w Wi 102 w
Wa 60 w Wa 73 w
Wo 97*) w Wo 29¢%) w
n 62 % ] 28 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de dnodo

2 150 m
Va 10006 v
Vg & — 240 A\
Ta 125 mA
Ig ~ 11,5 mA
Vg~ ~ 330 v
Whf ~ 3,8 w
WIf S 631 w
Wi 125 W
Wa 45 \Z
Wo 80*) w
3 64 %
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PHILIPS MC 1/50
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Characteristics : L.JF. class B, amplification (one valve)
Kennlinien N.F. Klasse B, Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B, amplification (un tube)
Karakteristieken: L.F. klasse B, versterking (een buis)
Caracterfsticas : B.F. clase B, amplificacién (una véivula)
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MC 1/50 PHILIPS
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Characteristics H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas AF. clase B, telefonia
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